PLAN STUDIOW
kierunek studiow: FIZYKA
profil ksztatcenia:  ogélnoakademicki
stopien: | stopien (licencjat)
forma studiéw: studia stacjonarne
specjalnosc: NANOTECHNOLOGIA (wybér specjalnosci po pierwszym semestrze )
od roku akademickiego: 2017/18
czas trwania studiéw: 6 semestréow

Wstep do fizyki

Wstep do matematyki

Podstawy programowania

Obstuga aplikacji (Office)

Metody opracowania danych pomiarowych
Kultura jezyka polskiego

Podstawy przedsigbiorczosci

Szkolenia: BHP oraz z zakresu ochrony wtasnosci
intelektualnej i prawa autorskiego

Modut wybieralny *

N| N IN/NIN/NINMmm
Wl O |[krIr|IMRFP|(NM oo

Podstawy fizyki |

Podstawy fizyki Il

Analiza matematyczna |

Analiza matematyczna Il

Algebra

Pracownia — laboratorium fizyczne |
Ochrona wiasnosci intelektualnej
Lektorat — jezyk angielski |

Modut specjalnosci

Modut wybieralny *
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Podstawy fizyki Ill

Podstawy fizyki IV

Analiza matematyczna llI
Pracownia — laboratorium fizyczne Il
Lektorat — jezyk angielski Il

Jezyk angielski — egzamin
Wychowanie fizyczne

Modut specjalnosci
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Podstawy fizyki V

Pracownia — laboratorium fizyczne IlI
Mechanika klasyczna i relatywistyczna
Termodynamika i fizyka statystyczna
Metody numeryczne

Modut specjalnosci

Podstawy fizyki kwantowej
Elektrodynamika
Astronomia

Seminarium licencjackie
Modut specjalnosci

Modut wybieralny *

Historia nauk przyrodniczych
Edycja tekstéw naukowych z fizyki
Seminarium licencjackie

Modut specjalnosci

Modut wybieralny *

Praca dyplomowa i przygotowanie
do egzaminu dyplomowego

* orientacyjna liczba godzin, minimalna liczba punktéw ECTS

NANOTECHNOLOGIA: modut specjalno  $ci

Podstawy fizyczne nanotechnologii
3 | Techniki badan struktur nanometrowych 28 42

4 Wybrane zagadnienia elektroniki wspétczesnej 14 28
Nanostruktury | 28

5 Systemy mikroprocesorowe 14 28
Nanostruktury Il 28

Pracownia nanotechnologii
Nanotechnologia pragmatyczna
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Plan studiéw zatwierdzony przez Rade Wydziatu Fizyki i Informatyki Stosowanej Ut w dniu 27.09.2017



